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JUSTIFICACION

Esta asignatura le permitird al futuro profesional de la carrera de Ingenieria Eléctrica, analizar, evaluar y disefar
circuitos electronicos con semiconductores que estan presentes en los diferentes sistemas eléctricos.

OBJETIVO GENERAL

Disefiar circuitos basicos con Diodos de Juntura y transistores bipolares, Realizar los calculos teéricos para ser aplicable
a montajes de circuitos en los Laboratorios de Electrdnica, Efectuar la interpretacion y diagnéstico de fallas de circuitos

basicos con Diodos y transistores.

CONTENIDO

UNIDAD |
Teoria de Semiconductores

Introduccién, Materiales Semiconductores, Niveles de Energia, Creacion de los
materiales tipo p y n, Diododo semiconductor, Calor caracteristica técnica de
polarizacion.

UNIDAD lI
Andlisis de circuitos con Diodos
semiconductores

Introduccién, Analisis por recta de carga CD, Configuraciones de circuitos con
diodos en serie y paralelo, Circuitos con Diodos Rectificadores, Circuitos
recortadores y sujetadores, Circuitos con Diodo Lener.

UNIDAD Il
Introduccidn a los Circuitos con
transistores

Introduccién, Construccion del transistor Bipolar, Principio de funcionamiento
del transistor, Configuraciones del transistor bipolar, Hoja de especificaciones
técnicas, Técnicas de Polarizacion del transistor, El transistor conmutador,
Técnicas de localizacidn de fallas.

UNIDAD VI
Transistor de efecto de campo

Introduccién, Construccion del JFET y MOSFET, Hojas de Especificaciones
técnicas, Técnicas de polarizacién, Disefio de circuitos de polarizacion,
Localizacidén de fallas.

UNIDAD V
Analisis y disefio de amplificadores para
pequeia sefial con transistores BJT

Introduccién, Configuracién Emisor Comun, Configuraciéon colector comun,
Configuracion base comun, Disefio de amplificadores BJT Emisor Comun,
Disefio amplificadores BJT colector comun, Disefio amplificadores BJT base
comun

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

- Revisién Bibliogréfica
- Exposicion. Demostracion
- Técnica de la pregunta

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

- Revisién de los ejercicios resueltos

- Participacion individual

- Revisién de informe, prueba escrita individual
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REFERENCIAS

Boylestad Robert & Nashelsky Louis, Electrénica Teoria de Circuitos, sexta edicién — Editorial PHH
Savan Roden Carpenter, Disefio Electrénico Circuitos y Sistemas 4ta. Edicion. Editorial Addison — Wesley

Iberoamericana

Schilling Donald & Belove Charles Circuitos Electrdnicos Discretos e Integrados 3era. Edicidn Editorial Alfaomega

Marcombo

Malic Norbert R., Circuitos Electrdnicos, Analisis Simulacion y Disefio, Editorial PHH.
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